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1. Електрично і оптично активні центри дефектного походження в легованих Cu i In монокристалах CdS і
твердих розчинах на їх основі

2. Electrically and optically active centers of a defective origin in alloyed by Cu and In single crystals CdS and in
solid solutions that are based on them

Реферат:
1. Встановлено природу введених електронною радіацією (з Е"1,2 МеВ) локальних центрів домішково-
дефектного складу в напівпровідниках CdS, легованих домішками In та Cu, запропоновано моделі, що
дозволяють пояснити деякі електрично і оптично активні центри дефектного походження в CdS:In та
механізми утворення і взаємодії радіаційних дефектів, введених електронною радіацією, з легуючими
домішками індію і міді. Досліджено електричні, фотоелектричні і термоелектричні властивостей
маловивчених твердих розчинів систем CuInS2-CdS і CuGaS2-CdS в залежності від відсоткового вмісту
компонентів, а також гальваномагнітні, оптичні, електричні, фотоелектричні і термоелектричні властивості
монокристалів Cu2CdGeS4 і Cu2CdSnS4 та вплив на їх параметри способів отримання і термо-хімічної
обробки.



2. The nature of the local centers with extrinsic-defective structure in semiconductors CdS, that were alloyed by
entered by electronic radiation (with E=1,2 MeV) admixtures of Cu and In, is established. The models that explain
as some electrically and optically active centers of a defective origin in CdS:In as mechanisms of occurrence and
interaction of the radiative defects entered by electronic radiation with alloying impurity of indium and copper are
offered. The electric, photoelectric and thermoelectric properties of insufficiently explored solid solutions of the
systems CuInS2-CdS and CuGaS2-CdS are investigated respectively to percentage of their components.
Galvanomagnetic, optical, electric, photoelectric and thermoelectric properties of single crystals Cu2CdGeS4 and
Cu2CdSnS4 and the dependence of their parameters on the way of production and thermoelectric handling were
investigated too.
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